Pressmeddelande

KIOXIA LC9-serien 245,76 TB Enterprise SSD med innovativ 32-
lagers chipstack utnamnt till "Best of Show" pa FMS (Future of
Memory and Storage) 2025
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Dusseldorf, Tyskland, 6 augusti 2025 — KIOXIA meddelade idag att dess foretags-SSD KIOXIA
LC9 Series 245,76 terabyte (TB)Y, som anvander ett 32-die stack KIOXIA BiCS FLASH™
generation 8 QLC 3D flashminne med ett 32-die stack paket, har fatt FMS "Best of Show"
utmérkelse i kategorin "SSD Technology". Med dessa utmarkelser uppmarksammas banbrytande

produkter, tjanster och kundlésningar som driver utvecklingen inom minnes- och lagringsteknik.

Som branschens forsta®? NVMe SSD pa 245,76 TBM i bade 2,5-tumsformat och EDSFF E3.L
(Enterprise and Datacenter Standard Form Factor), lampar sig KIOXIAs enheter i LC9-serien

sarskilt val for generativ Al och foretagsapplikationer.



"Nar kunder utvarderar SSD-I6sningar lagger de stor vikt vid lagring som kan skalas upp till hdga
kapaciteter samtidigt som losningarna levererar omfattande prestanda med &g
stromforbrukning,” sédger Jay Kramer, ordférande for Awards Program och vd for Network Storage
Advisors Inc. "Vi ar stolta Over att uppmarksamma KIOXIA for deras BiCS FLASH™ 3D-
flashminne och LC9-seriens SSD. Losningen bygger pa en innovativ arkitektur med 32 staplade
chip, mojliggjord genom deras CBA-teknik (CMOS directly Bonded to Array), vilket ger den
kapacitet, energieffektivitet och densitet som kravs for nasta generations SSD-enheter. Att ta fram
en PCle 5.0 Enterprise SSD med marknadens storsta kapacitet ar en imponerande prestation

och ett tydligt bevis pa KIOXIAs ledarskap inom omradet.”

KIOXIAs SSD-enheter i LC9-serien bygger pa en 32-lagers chipstack av 2 terabit
(Tb)®! BiCS FLASH™ QLC 3D-minne i kombination med innovativ CBA-teknik, vilket ger den
hastighet, skalbarhet och densitet som kravs for att hantera nésta generations Al-drivna
arbetsbelastningar. Denna kombination av avancerad minnesarkitektur och CBA-teknik maojliggor
8 TBE! i ett kompakt 154 BGA-paket — aven detta ett branschledande genombrott®? Detta
genombrott har mdjliggjorts tack vare framsteg inom KIOXIAs hdgprecisionsbearbetning av
wafers, materialutveckling och wire bonding-teknik (tradbindning).

SSD-enheter i KIOXIA LC9-serien &r nu tillgangliga for utvalda kunder.
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Noter:

1: Definition av SSD-kapacitet: KIOXIA Corporation definierar en kilobyte (KB) som 1 000 byte, en megabyte (MB) som
1 000 000 byte, en gigabyte (GB) som 1 000 000 000 byte, en terabyte (TB) som 1 000 000 000 000 byte och en
kibibyte (KiB) ar 1 024 byte. Datorers operativsystem anvander daremot lagringskapacitet baserat pa tvapotenser dar
1GB = 2730 byte = 1073741824 byte och 1 TB = 2"0 byte = 1099511627 776 byte, vilket gor att
lagringskapaciteten kan uppfattas som lagre. Tillganglig lagringskapacitet (inklusive exempelvis mediefiler) kan variera
beroende pa filstorlek, formatering, instéllningar, programvara, operativsystem, forinstallerade program eller
medieinnehall. Den faktiska formaterade kapaciteten kan darmed variera.

2: Per den 6 augusti 2025, baserat pa en undersokning av KIOXIA.



3: Flashminnets kapacitet berdaknas som 1 terabit (1 Th) = 1 099 511 627 776 (2"40) bitar och 1 terabyte (1 TB) =
1099 511 627 776 (2"40) byte.

*2,5 tum anger SSD-enhetens formfaktor och inte dess fysiska storlek.

*Féljande varumarken, tjanster och/eller foretagsnamn — NVMe, NVM Express, Inc., PCle, PCI-SIG — ar inte
skapade, registrerade, kontrollerade eller i &go av KIOXIA Europe GmbH eller av andra bolag inom KIOXIA-
koncernen. De kan daremot vara skapade, registrerade, kontrollerade eller i 4go av tredje part i olika jurisdiktioner,
och ar darmed skyddade mot otillaten anvandning. Alla andra féretagsnamn, produktnamn och tjanstenamn kan vara
varumarken som tillhér tredje part.

Om KIOXIA

KIOXIA &r en varldsledande aktér inom minneslésningar med fokus pa utveckling, produktion och forsaljning av
flashminne och solid state-enheter (SSD). | april 2017 avknoppades dess féregdngare Toshiba Memory frAn Toshiba
Corporation, féretaget som uppfann NAND-flashminnet 1987. Med visionen att lyfta varlden med "minne” erbjuder
KIOXIA produkter, tjanster och system som ger kunderna valmajligheter och bidrar med vérde till samhallet.

KIOXIAs innovativa 3D-flashminnesteknik, BiCS FLASH™, formar framtidens lagringslésningar fér applikationer med
hog densitet sdsom avancerade smarttelefoner, datorer, fordonssystem, datacenter och generativa Al-system.
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